PHILIPS |[EAF42

DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for
use as R.F., I.F, or A.F. amplifier

DIODE-PENTHODE & pente variable pour l'utilisation
comme amplificatrice H.F., M.F. ou B.F.
DIODE-PENTODE mit veridnderlicher Steilheit zur Ver-
wendung als HF-, ZF- oder NF-Verastdrker

Heating: indireet by A.C. or D.C.;

parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Ve = 6,3V
alimentation en paralldle . _ 5 4
Heizung: indirekt durch Wechsel-oder f =5
Gleichstrom; Parallelspei-
sung
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm
K-H
i 2
D E
o 5
g =t N
1K1
kst f lmax22
Base, culot, Sockel: Rimlock
Capacitances Pentode section Diode section
Capacités Partie penthode Partie diode
Kapazitdten Pentodenteil Diodenteil
Ca = 5,27pF Ca = 3,39F
Cg1 = 4,1 pF Caf <« 0,02 pF
Cagi1 < 0,002 pF
Cgir < 0,05 pF
Between diode and pentode sections
Entre les parties diode et penthode
Zwischen Dioden- und Pentodenteil
Cagl < 0,0015 pF
Cda < 0,15 pF
10.10.1953 939 4414 1.
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Operating characteristics of the pentode section as
R.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la parti~ penthode
comme amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Pentodenteiles als HF- oder 2Z2F-

Verstirker

Va=Vb = 250 v
Vg3 = [¢] v
Rgz = 110 kQ
Rk , = 310 Q
Vg1 = - BN v
Vgg = 85 - v
Ia = 5 - mA
Ig2 = 1,5 - mh
S = 2000 20 wA/V
Ri = 1,4 >10 Mo
pglgl = 16 -

Req = T45 - k@

Operating characteristics of the pentode section as
resistance coupled A.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode
comme amplificatrice B.F. avec couplage & résistances
Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF-Verstidr-
ker mit Widerstandskopplung
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This valve can be used without special precautions
against microphonic effect in circuits in which the
input voltage Vi 2 10 mV for an output of 50 mW of
the output valve (Rgl « 1 M2)

Ce tube peut &tre utilisé sans précautions spéciales
contre l'effet microphonique dans des circuits dont
la tension d'entrée Vi 2 10 mV pour une puissance de
50 mW du tube de sortie (Rgl « 1 M)

Diese RGhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi-
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fir eine
Eingangsspannung Vi 2 10 mV eine Leistung von 50 mW
der Endr8hre ergeben (Rgl = 1 M)

A. Vb = 250 V;Ra =0,22 M2; Rg2 =« 0,82 MQ;Rk = 1,5 ke
=Vp| Ia | Ig2f Vo | deo (%) [de . (%) deoy (%)

(V)| (mA)|(mA) v (Vo:}Veff)(Vo-5Vefr)(Vo=8Veff)
0{0,80{0,26|120 0,9 1,0 1,2
5(0,65(0,201 40 1,3 1,5 2,5

10|0,52|0,17| 23 1,3 1,6 2,7

15{0,41|0,14( 16 1,5 2,0 3,2

20(0,31|0,11] 11 1,8 2,7 5,5

B. Vb = 250 V; Ra = 0,1 M®; Rg2 = 0,39 M®; Rk =680 @

“Vp| Ta | Ig2| No | dyoy (%) [ Aoy (B} ] dpg, (%)
(V)| (mA)|(mA) (Vo:JVeff)(Vo=5vefr)(Vo=5Veff)

0[1,52{0,53|100 0,8 G,9 1,0
5|1,20(0,40f 35 1,0 1,4 2,4
10/0,94]/0,30( 20 1,2 2,0 3,2
15/6,70|0,23| 13 L4 2,3 3,7
20]10,5210,17 9 1,8 3,0 6,0

Operating characteristics as resistance coupled L.F.
amplifier in triode connection(g?2 connected to anode)
Données caractéristiques comme amplificatrice B.F.
avec couplage 3 résistances montée en triode (g2 re-
liée & 1'anode)

Betriebsdaten als N.F,Verstédrker mit Widerstandskopp-
lung in Triodenschaltung (g2 verbunden mit Anode)

8.11.1948 3.
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This valve can be used without special

against microphonic effect in circuits in which the
input voltage Vi 2 10 mV for an output of 50 mW of

the output valve (Rgl = 1 M)
Ce tube peut é&tre utilisé sans précautions
contre lteffet microphonique dans des cir

la tension dtentrée Vi 2 10 mV pour une puissance de

50 mW du tube de sortie (Rgl = 1 Mg)

Diese RShre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi-
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fiir eine
Eingangsspannung Vi 2 10 mV eine Leistung wvon 50 mW

der Endrdhre ergeben (Rgl = 1 Mg)

A. Vb = 250 V;Ra =0,22 Me; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 1,5 k@

precautions

spéciales
cuits dont

-Vg| Ia | Ig2 %% dege (%) Aot (%) Geot (%)
(V)| (ma) | (ma) (Vo=3Veff)(Vo=5Veff)(Vo=8Veff)
olo,80}0,26[120 0,9 1,0 1,2
510,65(0,20]| 40 1,3 1,5 2,5

10|0,52]0,17{ 23 1,3 1,6 2,7
15/0,41]0,14) 16 1,5 2,0 3,2
20{0,31{0,11{ 11 1,8 2,7 5,5
B. Vb = 250 V; Ra = 0,1 M@; Rg2 = 0,39 M@; Rk =680 g
=Vp| Ta | Ig2 %% digy (%) | dpo, (%) deor (%)
(V)| (mA)] (mA) (Vo=3Veff)(Vo=5Veff)(Vo=8Veff)
6|1,52|0,53[100 0,8 0,9 1,0
5(1,20{0,40| 35 1,0 1,4 2,4
10(0,94]0,30] 20 1,2 2,0 3,2
15{0,70]0,23| 13 1,4 2,3 3,7
20|0,52|0,17] 9 1,8 3,0 6,0”J

10.10.1960 722 0306
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A. Vb « 250 V; Ra = 0,1 Mg; Rk = 680 @

-Vp| Ia x—‘l’ deoy, (Bl | dpgy (B) | dyoy (%)
(V)| (mk) (Vo=3V_poll(Vo=5V 4c) {Vo=8V ;)
0]2,00] 15 0,9 1,1 1,2
511,50(8,5 1,1 1,6 2,4
10{1,17| 6 1,1 1,6 2,4
15{0,90] 5 1,1 1,6 2,4
20(0,68| & 1,2 1,7 2,6
B. Vb = 250 V; Ra = 0,05 M@; Rk = 390 &
-Vg| 1a Y—f deoy, (B) | degy (B) | deoy (%)
(V)] (ma) (Vo=3V, pp)l(Vos5V, o) | (VO=BY  pr)
013,80( 14 0,7 0,9 1,1
5/2,70]1 9 1,1 1,6 2,6
10(2,00{6,5 1,1 1,6 2,6
15i1,L4| 5 1,1 1,6 2,6
2041,05( & 1,4 2,2 3,4

M.F.

Betriebsdaten

Cperating characteristics as I.F
grids of EAF 42 and ECH 42 fed from a common potentio-
meter)

Caracterlsthues d'utilisation
(grllles -écran
nectées 4 un potentiométre commun)

als Z.F. Verstidrker (Schlrmgitter der
R8hren EAF 42 und ECH 42 verbunden mit einem gemein-
samen Spannungsteiler)

des tubes EA

corme ampllflcabrice

. amplifier (screen

F 42 et ECH 42 con=-

=004nF

L.
57220
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Grenzdaten des Pentodenteiles

Vg
Va
Wa
ngo

Vg2 (Ia < 2,5 mA)
Vgo (Ia = 5 ma)
ng

Tk

Vg1 (Igy= +0,3p4)
Rg1

Rg3

Ry

Vir

(+]

Grenzdaten des Diodenteiles

Vainv.
Ia

I
Rt
vkt

P

Limiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode

max. 550
= maX. 300
= maXe. 2

max. 550

max. 300

max. 125
= maX. 0,3
= maX. 10

max., =1,3
= maXe. 3
= maXe 3
= maX. 20

max. 100

Limiting values of the diode section
Caractéristiques limites de la partie diode

n

max. 350
max. 0,8
max. 5
max. 20

max. 100

EE~“p=<<<a<s

< K
o

BE S

kQ

939 4417
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Va=Vb = 250 v
R1 = 22 ke
R2 = 27 kQ
Rk a 319 *]
vgl = =z ~20,5 v
Vg2 = 85 137 v
Ia = 5 - mA
Ig2 = 1,5 - mA
s = 2000 20 uA/V
R4 = 1,4 >10 MR
ugagl = 16 -

Req = Ts5 - ke

Operating characteristics as I.F. amplifier (screen
grids)of EAF42 and ECH41 fed from a common potentio-
meter

Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice
M.F. (grilles-écran des tubes EAF 42 et ECH 41 con-
nectées & un potentiomdtre commun)

Betriebsdaten als 7ZP-Verstidrker (Schirmgitter der
Rohren EAF 42 und ECH 41 verbunden mit einem gemein-
samen Spannungsteiler)

For circuit diagram see page 4.
Pour le schéma voir page 4.
Fiir das Schaltbild siehe Seite 4.

Va=Vb = 250 v
R1 = 18 ke
R2 = 27 kQ
Rk = 220 Q
Vgl = —2 33,5 v
Vg2 = 105 147 v
Ia = 6,9 - mA
Ig2 = 2,1 - mA
S = 2150 21,5 wA/V
Rt = 1,4 »10 MR
gg2gl = 16 -

Req = 9 - ke

10.10.1953 939 4416 5.
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Grenzdaten des Pentodenteiles

Va,
Va
Wa
Vg2°

o

Vgg (Ia =
ng
Ik

Rg 1
Rg3
Rgr
Ve

Grenzdaten des Diodenteiles

Vdinvp
Ia
I

dP
Rt
Vkf

Vg2 (Ia < 2,5 mA):

Vg1 (Ig1= +0,3pA)=

Limiting values of the diode section
Caractéristiques limites de la partie diocde

Limiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode

maXe
max.
maXe.
maxe.
max.
maXe.
maXe.
max.
maxe.
max.
maXx,
max.
maXx.

max.
max.
max.
max.
max.

100 v

350V

5 mA
20 xQ
100 Vv

939 4417
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